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Stanowisko: stypendium naukowe w projekcie NCN SHENG 2 (SN.111.21.2023)

Miejsce pracy: Oddziat Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN

Termin skltadania ofert: | 05.06.2023

Miejsce sktadania ofert: |informacja w ogtoszeniu

Status: rozstrzygniete

Konkurs nie zostat rozstrzygniety. Nie dokonano wyboru, ztozone

Uzasadnienie wyboru: , , .,
kandydatury nie spetnity wymaganych kryteriéw.

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE NCN SHENG 2

Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
Miasto: Wroctaw

Stanowisko: stypendysta(-ka)

Liczba stanowisk: 1

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Data ogtoszenia: 29.05.2023

Termin sktadania dokumentéw: 05.06.2023

Termin rozstrzygniecia: 06.06.2023

Link do strony: https://www.intibs.pl/

Stowa kluczowe: Biata emisja; Fotoprzewodnictwo; Pétprzewodniki; Cienkie
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warstwy; Nanoceramiki

Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu ogtasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu
pt. ,Przestrajalne Zrédto emisji wzbudzane diodg laserowg pracy ciggtej: zjawisko,
mechanizm, sterowanie i zastosowania”, realizowanego na zlecenie Narodowego
Centrum Nauki (grant SHENG 2 nr 2021/40/Q/ST5/00220) w Oddziale Spektroskopii
Optycznej.

Wysokosc¢ stypendium naukowego wynosi¢ bedzie miesiecznie 2000 PLN i zostanie
przyznane na okres 6 miesiecy z mozliwoscig przedtuzenia do maksymalnie 12
miesiecy. Stypendium bedzie wyptacane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
stypendystg a Dyrektorem INTiBS PAN z dniem 01.07.2023.

Opis zadan

Do zadan stypendysty(-ki) beda nalezaty: otrzymanie probek w postaci
nanokrystalicznych pétprzewodnikéw GaN i AIN domieszkowanych jonami
lantanowcow oraz przeprowadzenie szczegoétowej charakterystyki
strukturalnej i spektroskopowej przygotowanych materiatow. Stypendysta/ka
bedzie zobowiazany do analizy otrzymanych rezultatéw i prezentacji

wynikow. Istnieje mozliwos¢ wykonania pracy dyplomowe;j.
Wymagania w stosunku do kandydata

W trakcie trwania stypendium stypendysta(-ka) musi by¢ studentem co najmniej 3
roku jednolitych studiéw magisterskich / 3 roku studiéw | stopnia realizowanych w
uczelniach na terytorium Polski, uczestnikiem studiéw doktoranckich lub doktorantem

w szkole doktorskiej, w zakresie fizyki, chemii lub pokrewnym.
Oczekiwania wobec kandydatow:

e znajomosc jezyka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalajacym na

sprawne postugiwanie sie literaturg naukowa;



doswiadczenie w syntezie materiatéw nieorganicznych bedzie dodatkowym

atutem;

doswiadczenie w charakterystyce fizykochemicznej materiatéw nieorganicznych

bedzie dodatkowym atutem;

umiejetnos$¢ opracowywania wynikéw w formie pisemnej i graficznej;

samodzielnos¢, dobra organizacja pracy, umiejetnos¢ pracy w zespole.

Przystapienie do konkursu

Kandydat przystepujgc do konkursu powinien ztozy¢:

1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We
whniosku nalezy zawrzec klauzule: ,Wyrazam zgode na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do
realizacji procesu biezgcej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogdlnego
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)".

2. Zyciorys naukowy, ktéry zawiera¢ bedzie informacje na temat:

* dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych
wydawnictwach/czasopismach naukowych;

* osiggniec¢ wynikajgcych z prowadzenia badan naukowych, stypendiéw,
nagrod oraz doswiadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granica,
warsztatow

i szkoleh naukowych, udziatu w projektach badawczych;

* posiadanych kompetencji do realizacji okreslonych zadan w projekcie
badawczym.

3. Dokumentacje potwierdzajaca informacje zawarte w zyciorysie naukowym,

w szczegdlnosci kopie artykutéw naukowych, certyfikaty, ewentualnie
rekomendacje opiekunéw naukowych, itp.

4. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta w catym okresie na

ktéry przyznane zostanie stypendium.



Podania w formie elektronicznej nalezy przesta¢ na adres e-mail:
m.stefanski@intibs.pl z tytutem wiadomosci ,Konkurs na stypendyste SHENG 2 w
OSO " w terminie do 05.06.2023r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z ,,Regulaminem przyznawania stypendiow
naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze srodkéw Narodowego
Centrum Nauki” bedgcego zatgcznikiem do uchwaty Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14
marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe sg gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich
Temperatur

i Badan Strukturalnych PAN we Wroctawiu zgodnie z informacja o przetwarzaniu
danych osobowych dostepng na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo
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